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 چکیده
در سال َای اخیر، چگًوگی تُثًد تازدٌ حرارتی در فرآیىذَای اوتقال حرارت تٍ عىًان یک چالش اساسی ترای صىایع مختلف يجًد 

 ريغنه  ي کًلیگل لهیآب، اتداشتٍ است. معرفی واوً سیالات تٍ عىًان جایگسیىی مىاسة ترای  سیالات معمًل اوتقال حرارت ماوىذ 
تنریه عامن    مًجة تحًلی شگرف در ایه حًزٌ شذٌ است. تا ایه يجًد مذت زمان پایذاری واوً ررات درسیال پایٍ تٍ عىنًان مُن   

ررات سیلیکاتی تٍ دلی  سًُلت فرآیىذ ساخت  شًد.ي کارترد عملی آن درصىعت عىًان می محذيد کىىذٌ ترای تًسعٍ واوً سیال واوً

ررات منسي      ي پایذاری مىاسة درسیال تٍ عىً ررات ترای تًلیذ واوً سیالات تٍ شنمار منی آیىنذ. وناوً اع واوً ان یکی از پرکارتردتریه اوً
ررات سیلیکاتی تٍ دلی  يجًد يیژگی َای ساختاری مىحصر تٍ فنردی ماوىنذ مسناحت     حفرٌ سیلیسی تٍ عىًان وس  جذیذی ازواوً

 .قاتلیت کارترد در حًزٌ واوًسیالات را دارا َستىذشیمیایی زیاد  پایذاری مکاویکی ي حج  حفرٌ زیاد، قاتلیت اصلاح سطح يسطح ي 

ررات  ررات مًرد استفادٌ قرار گیروذ. تًزیع وناوً مًاد می تًاوىذ تٍ عىًان میستان ترای قرار گیری سایر واوً تنا َنذایت    ایه دستٍ از واوً
ررات مسي حفرٌ سیلیسی تا حذی زیادی م حرارتی خًب اوع از آگلًمرٌ شذن آوُا خًاَذ شذ ي تذیه ترتیة درين ساختار متخلخ  واوً

سیال، َذایت حرارتی ویس  . تُثًد خًاَذ یافت تا افسایش پایذاری واوً
 

سیال، مسيحفرٌ، ساخت. های کلیدی:واشه ررات سیلیکاتی، واوً واوً

bahrami.zoh@semnan.ac.ir نویسنده مسئول: ایمیل   

 30/11/96تبریخ چبپ:    29/11/1396تبریخ پذیزش:    15/11/1396تبریخ دریبفت: 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=54122
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 Ferrouillat 

19
 P. KULKARNI  

20
 Transient Plane Source 
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 inductively coupled plasma 
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